Vanadatrétegek elektromos tulajdonsagait befolyasolo szerkezeti paraméterek
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51V NMR szimulalasa

Szintézis : Szol-gél szintézis soran pH 2 kolloid oldat készul NH,VO,
vizes oldatabdl kiilonb6z6 savak (salétrom-, ecet-, citromsav) vagy
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Eredmény: Az eddigi kisérletek alapjan a legjobb szintézisnek az ioncserél6t és tenzidet alkalmazd Ut bizonyult. A szintézissel homogén vékony
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réteget lehet elGallitani. Szilard >V MAS NMR mérésekkel és szimulacioval jellemezni tudjuk a V4* és V>* allapotokat és kornyezetiket.



